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摘要(译)

薄膜晶体管阵列面板，液晶显示器和方法技术领域本发明涉及一种薄膜
晶体管阵列面板，液晶显示器和能够在修复像素缺陷的过程中减小对相
邻像素的影响的方法。薄膜晶体管阵列面板可以包括：薄膜晶体管，连
接到栅极线和数据线以限定像素区域;像素电极，形成在像素区域中并连
接到薄膜晶体管;和存储电极，包括与两条相邻栅极线之间的数据线重叠
的第一部分。存储电极还可以包括连接到第一部分并且包围像素区域的
边缘的第二部分，除了形成第一部分的区域之外。存储电极可以在分别
形成在两个相邻像素区域中的像素电极之间分支。
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